TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS 

PCT 

RAPPORT PRELIMINAIRE INTERNATIONAL SUR LA BREVETABILITE 

(chapitre II du Traite de cooperation en matiere de brevets) 

(article 36 et regie 70 du PCT) 



Reference du dossier du deposant ou du 
mandataire 



POUR SUITE A DONNER 



volrformulalre PCTd PEA/4 16 



Demands Internationale No. 
PCT/FR2004j050476 



Date du depot International QourAnoisfcnn6e) 
01.10.2004 



Date de priorite (jOurAnois&nne'e) 
03.10.2003 



Classification intematlonale des brevets (CIB) ou a la fois classification nationale et CIB 
H01C1/16 



Deposant 

COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE et al. 



1 . Le present rapport est le rapport d'examen preliminaire international, etabli par I'administration chargee de I'examen 
preliminaire international en vertu de Particle 35 et transmis au deposant conformement a I'article 36. 

2. Ce RAPPORT comprend 5 feuilles, y compris la presente feuille de couverture. 

3. Ce rapport est accompagne d'ANNEXES, qui comprennent : 

a. S un total de (envoy4es au deposant et au Bureau international) 4 feuilles, definies comme suit : 

13 les feuilles de la description, des revendications ou des dessins qui ont ete modifies et qui servant de base 
au present rapport ou des feuilles contenant des rectifications autorisees par la presente administration (voir 
la regie 70.16 et Instruction administrative 607). 

□ des feuilles qui remplacent des feuilles precedentes, mais dont la presente administration considere qu'elles 
contiennent une modification qui va au-dela de I'expose de invention qui figure dans la demande 
Internationale telle qu'elle a ete deposee, comme ii est indique au point 4 du cadre n° I et dans le cadre 
supplemental. 

b. □ (envoy 6es au Bureau international seuiement) un total de (preciser le type et le nombre de support(s) 

electronique(s)) , qui contiennent un listage de la ou des sequences ou un ou des tableaux y relatifs, deposes 
sous forme dechiffrable par ordinateur seuiement, comme II est indique dans le cadre supplemental relatif au 
listage de la ou des sequences (voir ^instruction administrative 802). 



4. Le present rapport contient des indications et les pages correspondantes relatives aux points suivants : 

Base de I'opinion 
Priorite 

Absence de formulation d'opinion quant a la nouveaute, I'activite inventive et la 
possibility duplication industrielle 

Absence d'unite" de invention 

Declaration motivee selon Particle 35(2) quant a la nouveaute, I'activite inventive et la 
possibility d'application industrielle; citations et explications a I'appui de cette declaration 

Certains documents cites 
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Case No. I Base du rapport 

1 . En ce qui concerne la langue, le present rapport est etabli sur la base de la demande internationale dans la 
langue dans laquelle elle a §te deposed, sauf indication contraire donn§e sous ce point. 

□ Le present rapport est etabli sur la base de traductions realisees a partir de la langue d*origine dans la 
langue suivante ,qui est la langue d'une traduction remise aux fins de : 

□ la recherche internationale (selon les regies 12.3 et 23.1 .b)) 

□ la publication de la demande internationale (selon ia regie 12.4) 

□ I'examen pr^ljminaire international (selon la regie 55.2 ou 55.3) 

2. En ce qui concerne les elements* de la demande internationale, le present rapport est etabli sur la base des 
6l6ments suivants (les feuilles de remplacement qui ont ete remises a I'office recepteuren rSponse a une 
invitation faite conformgment a /'article 14 sont consid6r6es dans le present rapport comme "initialement 
deposees" et ne sont pas jointes en annexe au rapport.) : 



Description, Pages 

1-13 telles qu'initialement deposees 

Revendications, No. 

1-21 recue(s) le 05.07.2005 avec lettre du 16.06.2005 

Dessins, Feuilles 

1/2, 2/2 telles qu'initialement deposees 

□ En ce qui concerne un listage de la ou des sequences ou un ou des tableaux y relatifs, voir le cadre 
supplemental relatif au listage de la pu des sequences. 

3. □ Les modifications ont entraine I'annulation : 

□ de la description, pages 

□ des revendications, nos 

□ des dessins, feuilles/fig. 

□ du listage de la ou des sequences (preciser) : 

□ d'un ou de tous les tableaux relatifs au listage de la ou des sequences (preciser) : 

4. □ Le present rapport a et6 etabli abstraction faite (de certaines) des modifications, qui ont ete considSrees 
comme allant au-del& de Texpos6 de invention tel qu'il a et6 depos£, comme ii est indique dans le cadre 
supplemental (regie 70.2.c)). 

□ de la description, pages 

□ des revendications, nos 

□ des dessins, feuilles/fig. 

□ du listage de la ou des sequences (preciser) : 

□ d'un ou de tous les tableaux relatifs au listage de la ou des sequences (preciser) : 

* Si le cas vise" au point 4 s ' applique, certaines ou toutes ces feuilles peuvent 
etre revetues de la mention "remplac£' f . 
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Cadre h° V Declaration motivee selon l?article 35.2) quant a la nouveaute, l?activite inventive et la 
possibility d?application industrielle; citations et explications a l?appui de cette declaration 

Oui: Revendications 1-21 
Non: Revendications 
Oui: Revendications 1-21 

Non: Revendications 
Oui: Revendications 1-21 
Non: Revendications 

2. Citations et explications (regie 70.7) : 
voir feuille separee 



1. Declaration 
Nouveaute 

Activite inventive 

Possibility d'application industrielle 
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Concernant le point V 

Declaration motivee quant a la nouveaute, I'activite inventive et la possibility 
d'application industrielle; citations et explications a I'appui de cette declaration 

1 . II est fait reference aux document suivants : 
D1 :EP-A-0 813 088 
D2:EP-A-1 188 840 

1.1 Le document D1 decrit (Cf. resume) un relais optique qui est active par une stimulation 
thermique. Ce relais est constitue (Cf. colonne 4 lignes 15-17 et 52-59) par une matrice 
de resistances (microheaters) a coefficient de temperature negatif (Cf. colonne 12 ligne 
5-1 1 , resistance a base de TaAl), individuellement adressables agissant thermiquement 
sur un relais qui constitue un composant activable thermiquement. 

Le document D2 decrit (Cf. resume et les paragraphes 16, 17, 44 et 45) un ensemble 
d'elements chauffants actionnes de maniere selective. Ces elements sont disposes sur 
un substrat et permettent des reactions chimiques selectives. Chaque element chauffant 
peut etre associe a une sonde de temperature. 

1 .2 Par consequent, I'objet de la revendication 1 differe des documents D1 et D2 en ce que, 
des moyens pour ajuster la duree d'application de la tension de commande aux bornes 
d'au moins une des resistances sont appliques. 

1 .3 L'objet de la revendication 1 est done nouveau (Article 33(2) PCT). 

1 .4 Le probleme que la presente invention se propose de resoudre peut done etre considere 
comme etant I'optimisation du rendement de chaque resistance adressee. 

La solution au probleme proposee dans la revendication 1 de la presente demande est 
consideree comme impliquant une activite inventive (Article 33(3) PCT), et ce pour les 
raisons suivantes : 

L'etat de la technique anterieure ne donne aucune indication permettant a Thomme du 
m etier d'utiliser I'ajustement de la duree d'application de la tension aux bornes de la 
resistance, pour augmenter son rendement. 
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1 .5 Les revendications 2-13 dependent de la revendication 1 et satisfont done egalement, 
en tant que telles, aux conditions requises par le PCT en ce qui concerne la nouveaute 
et I'activite inventive. 

2. Pour les memes raisons indiquees aux paragraphes 1 .2 a 1 .4, le procede de fabrication 
de la revendication independante 14 et ses revendications dependantes 15 a 21, sont 
considerees comme nouvelles et impliquant une activite inventive. 

3. Uunite de mesure utilisee dans la description a la page 12 (A) n'est pas exprimee dans 
les unites visees a la regie 10.1 a) PCT. 

3.1 Contrairement a ce qu'exige la regie 5.1 a) ii) PCT, la description n'indique pas I'etat de 
la technique anterieure pertinent expose dans les documents D1 et D2 et ne cite pas 
ces documents. 
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REVEND I CAT IONS 

1. Matrice de resistances comportant N 
lignes de commandes U if avec i entier strictement 

5 positif, M colonnes de commande M jf avec j entier 
strictement positif, et NM resistances Rij, chaque 
resistance Rij etant commandee par la ligne Ni et la 
colonne Mj, moins une des resistances R±j etant £ 
coefficient de temperature negatif et associ^e a un 
10 composant activable thermiquement , caracterisee par des 
moyens pour ajuster la dur£e d' application de la 
tension de commande sur au moins une des resistances Rij 
pour en obtenir le rendement souhaite, en particulier 
sur chaque resistance Rij. 

15 

2. Matrice selon la revindication 1 
caracterisee en ce que chaque resistance Rij est 
associee k un composant activable thermiquement. 

20 3. Matrice selon l'une des revendications 1 

ou 2 dont au moins un des composants activables est une 
micro-vanne. 

4. Matrice selon l'une des revendications 1 
25 a 3 dont toutes les resistances Rij sont a coefficient 

de temperature negatif. 

5. Matrice selon l'une des revendications 1 
£ 4 caracterisee en ce que au moins une des resistances 

30 a coefficient de temperature negatif est constitute 
d'un seul materiau. 
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6. Matrice selon la revendication 4 
caracteris^e en ce que toutes les resistances a 
coefficient de temperature negatif sont constitutes 
d'un seul materiau. 

5 

7. Matrice selon l'une des revendicat ions 1 
a 6 caracteriste en ce que toutes les resistances sont 
identiques. 

10 8. Matrice selon l'une des revendications 

prec<§dentes dont la resistance & coefficient de 
temperature negatif comprend du Nitrure de Tantale, un 
alliage Nickel-Chrome ou un nitrure de materiau 
refractaire. 

15 

9. Matrice selon l'une des revendications 
precedentes dpnt la resistance a coefficient de 
temperature negatif a un. coefficient de temperature 
compris entre '-100 et -3000 ppm/°C. 

20 

10 . Matrice selon l'une quelconque des 
revendications 1 ^ 9 caract6ris6e en ce que le materiau 
utilise pour' au moins une ligne et/ou au moins une 
colonne a une resistance £ coefficient de temperature 

25 positif. 

11. Matrice selon la revendication 10 
caracterisee en ce que toutes les lignes et/ou toutes 
les colonnes sont cortiposees d'un materiau a resistance 

30 £ coefficient de temperature positif. 
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12. Matrice selon 1'une des revendications 
1 £ 11 caracterisee en ce que toutes les lignes et 
toutes les colonnes sont composees du meme materiau. 

13. Matrice selon l'une des revendications 
1 £ 12 assbciee k un substrat isolant. 

14. Procede de fabrication d'une matrice 
de resistances dont l'une au moins des resistances est 
obtenue par mise en place d'un materiau resistif (16) 
dont la resistance est & coefficient de temperature 
n6gatif sur un substrat (10), comprenant 1' association 
de cette resistance a un" composant activable 
thermiquement , et comprenant l f association d'une 
resistance au moins & des moyens pour ajuster la duree 
d' application de sa tension de commande. 

15. Procede de fabrication selon la 
revendication 14 comprenant la mise en place du 
materiau resistif par pulverisation cathodique. 

16. Procede de fabrication selon l'une des 
revendications 14 ou 15 comprenant la mise en place 
d'un materiau conducteur (12) sur le substrat (10) pour 
former les lignes (14) avant la mise en place du 
materiau resistif . 

17. Procede de fabrication selon l'une des 
revendications 14 a 16 comprenant le depot d'un 
materiau conducteur (12) pour former les colonnes (24) 
apres la mise en place du materiau resistif. 
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18. Proc6d§ selon l'une des revendications 
14 a 19 comprenant une etape de mise en place sur/ledit 
substrat d'un mat^riau (20) isolant les lignes des 
colonnes. 

5 

19. Proc6d6 selon l'une des revendications 
14 £ 18 comprenant le choix d'un materiau dont la 
resistance est £ coefficient de temperature positif 
pour les lignes et/ou colonnes. 

10 

20. Proc6d£ selon l'une des revendications 
14 a 19 comprenant 1' association de la matrice £ un 
reseau de micro-vannes . 

15 21. Dispositif & usage biologique 

comprenant une matrice selon l'une des revendications 
1 k 13 associee & un reseau microf luidique . 
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